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<b>ABSTRAK</b><br>

Lapisan tipis CdS yang dideposisi diatas Substrat kaca (n = 1,51) dengan temperarur substrat 200 °C , 222
oC dan 250 °C dan varias ketebalan antara ( 0,51-1,0) p.m dibuat menggunakan Metode PV D ( Physical
Vaporation Deposition). Selanjutnya pada lapisan tipis CdS dilakukan pengukuran sifat optik dan listriknya.
Sifat optik meliputi penentuan indeks bias, koefisien absorpsi, energi gap dan struktur lapisan tipis CdS.
Dari nilai-nilai transmittansi yang diperoleh dan menggunakan pendekatan R.Swanepoel diperoleh besarnya
indeks bias (n) sekitar 2,2 - 3,45, besar koefisien absorpsi (&#945; ) sekitar (0,5 - 4,3) x 10 4/cm dan energi
gap sekitar ( 2,31 - 2,35) eV. Sedangkan dengan XRD diperoleh bahwa puncak diffraksi yang paling kuat
dari kelimasampel yaitu padad = ( 3,37-3,39 ) A° memiliki orientasi bidang (002) dan konstanta kisi sekitar
a= 4,132 A° dan c= 6,77 A° serta struktur kristal adalah hexagonal (Wurzite). Untuk sifat listriknya, hasil
pengukuran menunjukkan besarnya resistivitas listrik (p) lapisan tipis CdS adalah sekitar ( 0,81-6,5) x 105
&#937; cm.
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